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摘要(译)

本发明的实施例公开了OLED器件，AMOLED显示器件和用于制造
AMOLED显示器件的方法。 AMOLED显示装置包括TFT有源层，像素电
极层和OLED器件; OLED器件包括阴极层和功能层，像素电极层用作
OLED器件的阳极层;或者，OLED器件包括阳极层和功能层，像素电极层
用作OLED器件的阴极层。此外，TFT有源层和像素电极层通过图案化工
艺由相同的IGZO膜形成。
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